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Odborna uroven prace:
0 ^nikajici Q velmi dobra Q prumema Q podprumerna Q nevyho\oijici

Vecne chyby:
0 temef zadne Q vzhledem k rozsahu primeren}'' pocet Q mene podstatne cetne Q zavazne

Vysledky:
0 originalni Q puvodni i pfevzate Q netrivialni kompilace Q citovane 2 literatury Q opsane

Rozsah prace:
0 veliky U standardoi Q dostatecny Q nedostatecny

Graficka, jazj'kova a formalm uroven:
0 A^ynikajfci Q velmi dobra Q prumerna Q podprumerna Q nevyhovuji'ci

Tiskove chyby:
Q temef zadne 0 vzhledem k rozsahu a tematu pfimefeny pocet Q cetne

Celkova uroven prace:
0 vynikajici Q velmi dobra Q prumema Q podprumerna Q nevyhovujicf



Slovm vyjadf eni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Predlozena diplomova prace popisuje tvorbu casticovych modelu nizkoteplotniho plazmatu a
shrnuje originalnf vysledky pocitacovych simulaci.

Prace sestava se sedmi kapitol, kde je po uvodu v kapitolach 2 az 4 uvedena potfebna teorie a
zakladni charakteristiky algoritmu, ktere byly pouzity pri plneni cilu prace. V seste kapitole jsou
pote popsany realizovane vypocty a prezentovany jejich vysledky, V praci je uvedeno 45 vhodne
volenych referenci.

Rozsah studentovi prace je velky, zabyva se modely nekolika prostfedi na rozhrani plazmatu a
pevne latky. Tento typ simulaci muze pomoci pochopit procesy pri plazmatickem opracovani
materialu pfipadne pro studium chovani sondy za pritomnosti vice druhu iontu. Jednotlive modeiy
jsou dobfe popsany a vysledky pfehledne prezentovany. Ocenuji, ze jsou kpraci prilozeny
zdrojove kody peclive opatfene komentafi. Je tak snadne provedene simulace zopakovat a
porovnat sjinymi vysledky. Jedinou vyznamnejsi v^iiradu mam k nedostatecne podlozenemu
twzeni, ze experirnentalne mefeny proud na realne valcove sonde obecne neodpovida
Langmuirove teorii o multiplikativni faktor v radu desitek. Zminene tvrzenl vsak neovlivnuje dalsi
zavSry prace. Dale die meho mineni neru vhodne urceni stupne elektronegati\dty plazmatu pomoci
uvedeneho kinetickeho modelu. Tento model predpovida stabilizaci slozeni plazmatu po sedmi
vtefinach a toho Ize jen tezko dosahnout v realnyck pripadech.

Vecnych chyb je v praci minimum a maji formalni charakter. Napriklad na stranS 44 je
vypoctena koncentrace elektronujako ~7xlO'14m-3 mi'sto 1014. Rozdeleni castic na obrazku 6.6
neni podle rychlosti, ale podle orientace rychlosti.

Celkova graficka uprava prace je velmi dobra, avsak vytku si zaslouzi caste pouziti pouze
bare\aieho odliseni dat v obrazcich. Pro mnoho ctenafu to muze byt pfekazkou. nejen po vytlsteni
na cernobile tiskarne. Dale musrm pisateli doporucit pouzivani automaticke kontroly pravopisu.
Napriklad jen na prvni strane posledni kapitoly jsem nalezl sest tiskovych chyb a v cele praci jsou
jich nejmene tfi desitk>'. Radky by nernely koncit neslabicn3''mi pfedlozkami. V mnoha pripadech
by bylo vhodne pouzft ceske obdoby anglickych vyrazu (sheath — stinici vrstva, kompiler -
pfekladac).

Pfedlozena prace splnuje pozadavky kladene na diplomovou praci a doporucuji ji k obhajobe.

Pfipadne otazky pri obhajobe a namety do diskuze:

Jak by bylo mozno overit vliv ukonceni realne sondy na mefeny proud?

Kineticky model kyslikoveho plazmatu predpovida stabilizaci slozeni plazmatu az po nekolika
vtefinach. Jak je opravnene pouziti vysledku tohoto modelu pro interakci argon-kj'slikoveho
plazmatu s povrchem?

Praci
0 doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako diplomovou/bakatafakou.

Nayrhuji hodnoceni stupnera:
(0A'ybome Q velmi dobfe Q dobfe Q neprospel/a

Misto, datum a podpis vedouciho/oponenta: V Praze, dne 12.5.2010


